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@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entwickeln
von Zweikomponenten-Diazokopiermaterial mit einem Ge-
misch aus Ammoniak und Wasserdampf, bei dem die Tem-
peratur im Entwicklungsraum hoher als die Eintrittstempe-
ratur aus dem Verdampfungsraum ist, sowie eine Vorrich-
tung zur Durchfirung des Verfahrens. Die Raumtempera-
tur im EntwickluAgsraum betrigt 87° bis 90°C, im Ver-
dampfungsraum 83° bis 85°C und in der Sumpfzone 86°
bis 90°C. -

Die Vorrightung weist eine Entwicklungskammer (1)
auf und einen':{iber eine Leitung mit dieser verbundenen
Verdampfer (11). Eine Heizeinrichtung (2) der Entwick-
lungskammer (1) st Uber einen Temperaturregler (17), der
auf einen vorgegebenen Sollwert eingestellt ist, an einen in
der Entwicklungskammer angeordneten Temperaturfiihler
(6) angeschlossen.

Die Sumpfzone (c) wird von einer Zusatzheizeinrich-
tung (14) an der Unterseite des Verdampfers (11) auf eine
Temperatur kleiner oder gleich der Temperatur im Entwick-
lungsraum (a) aufgeheizt. Der Verdampfer (11) grenzt an
die Wandung (18) der Entwicklungskammer (1), an der ein
Warmeilibergang von der Entwickiungskammer (1) zu dem
Verdampfer (11) mit einem Temperaturabfall bis zu 5°C
stattfindet.

Verfahren und Vorrichtung zum Entwickeln von Zweikomponenten-Diazokopiermaterial.
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Verfahren und Vorrichtung zum Entwickeln von

Zweikomponenten-Diazokopiermaterial

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entwickeln von
Zweikomponenten-Diazokopiermaterial mit aus einer Ent-
wicklerfliissigkeit, insbesondere aus widssriger Ammoniak-
1osung durch Verdampfen freiwerdendem Gas, insbesondere
mit einem Gemisch aus Ammoniak und Wasserdampf, bei dem
die Temperatur im Entwicklungsraum hdher als die Ein-
trittstemperatur aus dem Verdampfungsraum ist, und eine

Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens.

Bei der Entwicklung von Kopiermaterial mit einem Ge-
misch aus Ammoniak und Waséerdampf wird im allgemeinen
so vorgegangen, dapR das Kopiermaterial durch einen Ent-
wicklungsraum gefiihrt wird, an dessen Boden ein Ver-
dampfer angebracht ist, in welchen eine Entwicklerfliis-
sigkeit getropft wird, aus der durch Warmeeinwirkung

das Entwickiergas freigesetzt wird. Nachteilig ist da-
bei, daB ein Teil des im Entwicklergas befindlichen Was-
seré%ﬁpfes'sich an dem Transportband bzw. den Transport-
walgéﬁ und an dem Kopiermaterial niederschlagt. Das
koﬁﬁensierte Wasser kann das Kopiermaterial anfeuchten
und das Bindemittel der lichtempfindlichen Schicht ab-
1dsen, wodurch das Kopiermaterial an den Bauteilen des
Entwicklungsraumes klebenbleiben kann'und dadurch
Stdrungen auftreten konnen. Diesen Nachteil soll das ein-
gangs beschriebene Verféhren, das aus der DE-OS

2 417 979 bekannt ist, {berwinden, mit dem die Konzen-

tration des Entwickler-
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gases auf einem Xonstanten Wert gehalten werden kann,

das Entwicklergas im Entwicklungsraum nicht kondensiert
und das zweckmaligerwelise so ausgefihrt wird, daB so-
wohl die Eintrittstemperatur des eingeleiteten Entwick-
Jergases als auch die des Entwicklungsraums auf einem
constanten Wert gehalten oder beide Temperaturen gemali
eichen Funktion geandert werden. Die bekannte Vor-
richtung zur Ausiibung dieses Verfahrens umfaft einen
Behidlter, der die Entwicklerfliissigkeit enthdlt, einen
mit HeizkOrper ausgeriisteten verschlieBbaren Entwick-
Jungsraum, der iiber Rohrlieitungen mit dem Behdlter ver-
bunden ist und in welchen eine Pumpe und eine mit einem
Heizkodrper versehene Gasaustreibkammer geschaltet ist.

Cer HeizkOrper des Entwicklungsraumes ist an einen

-3

ersten Temperaturregler, der Heizkdrper der Gasaustreib-
kKammer an einen zweliten Temperaturregler angeschlossen
und der Sollwert des ersten Temperaturreglers ist hdher

als der des zweliten eingestellt.

Bei dem bekannten Verfahren nach der DE-PS 27 26 240
zar Trockenentwicklung von Zweikomponenten-Diazokopier-

material, insbesondere Mikrofilm-Duplizierfilm auf

éplyesterbases, durchlduft das Diazokopiermaterial ein .

3_bis 25 Gew.-% Ammoniak enthaltendes Ammoniak-Wasser-
démpﬁ-Gemiscilbei einer Temperatur zwischen etwa 105°

bis 120 °c bpei atmosphdrischem Druck. Das Diazokopier-
material wird vor der Entwicklungsatmosphidre einer Vor-
entwicklungsatmosphdre bei einer Temperatur zwischen

100 bis 110 oC ausgesetzt, die 20 bis 80 % der Ammoniak-

konzentration der Entwicklergasatmosphdre betriagt. Die
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Vorrichtung zur Ausibung dieses Verfahrens umfafBt eine
xiungskarmer, die mit mindestens einer Heizein-
richtung ausgestattet ist, die iiber einen Temperaturreg-
ler mit einem in der Entwicklungskammer angeordneten
Temperaturfihler in Verbindung steht. Der Temperaturreg-
ler ist auf einen Sollwert zwischen 105° bis 120 °C ein-
gestellt. In die Entwicklungskammer miindet mindestens
eine Leitung 2zum Einspeisen des Entwicklers. Unmittelbar
vor der Entwicklungskammer ist eine Vorentwicklungskam-

mer angeordnet und zwischen diesen beiden Kammern befin-
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istelle. Die Vorentwicklungskammer

is* mit einer Szugeinrichtung verbunden, die eine Saug-
e s der das durch die Drosselstel-

ergas die Ammoniakgaskonzentra-

1
in der Vorencwicklungskammer zwischen 20 und 80 %
2

N
M
I/
f

n raticn in der Entwicklungskammer
hdlt. Dosiermittel flir den Entwickler sind so bemessen,
dafl eine Ammoniakkonzentration in der Entwicklungskammer
von 3 bis 25 Gew.-% aufrechterhalten wird. Die Vorent-

wicklungskammer ist mit

(]

iner Heizeinrichtung ausge-
riistet, durch die die Vorentwicklungsatmosphdre auf eine
Temﬁgratur zwischen 100° und 110 °C erwirmt wird. Bei
diefér Entwicklungsvorrichtung leisten die Vorkammern
eiﬁeﬁ nennenswerten Beitrag zur Entwicklung des hin-
durchtransportierten Diazokopiermaterials, wodurch die
eriielbare optische Dichte des entwickelten Diazokopier-

materials erhdht wird.

Bei den bekannten Verfahren und Vorrichtungen ist der

bauliche Aufwand zum Erzielen einer grofen optischen
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Dichte, zur Vermsidung eines Kondensatniederschlags auf
den im Innsren <er Encwicklungskammer befindlichen Bau-
teilen, zur Verringerung des Ammoniakanteils in der Ab-
luft und zur Senxkxung des Ammoniakverbrauchs grofB und .

daher dementsprechend kostspielig.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Entwicklungsverfahren
chriebenen Art so zu verbessern, dap die
en mit mdglichst geringem baulichen Auf-
1s bei den bekannten Verfahren sind, daB
der Xondernsatnisderschlag im Entwicklungsraum, der Ammo

niakverbrauch und der Ammoniakanteil in der Abluft ver--
ringert, das im Abwasser befindliche Restammoniak ausge-

triekben und der Enitwicklungsatmosphdre zugefithrt wird.

Diese Aufgake wird erfindungsgemdan dadurch geldst, daB
die Tenmperatur in einer Sumpfzone unterhalb des Verdamp-

fungsrauns hdéher als die Terperatur im Verdampfungsraum
und kleiner oder gleich der Temperatur im Entwicklungs-
raun gehalten wird. Dabei wird darauf geachtet, daB die
Temperatur in der Sumpfzone auf einem konstanten Wert

gehalten wird, ohne die Temperaturen im Entwicklungs-

;Iaum und im Verdampfungsraunm zu beeinflussen.

In zweckmidBiger Ausgestaltung des Verfahrens betridgt

. . ) o
die Raumtemperatur im Entwicklungsraum g7° bis 90 C,
im Verdampfungsraum 83O bis 85 °C und in der Sumpfzone

86° bis 90 °c.

Die weiteren Verfahrensschritte ergeben sich aus den

S
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Zur Ausiibung des Verfahrens wird von der bekannten Vor-
richtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 7 ausgegan-
t erfindungsgemifl derart ausge-

ne des Verdampfers unterhalb des
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u vizes angeordnet ist und von einer Zusatz-
inrichtung an cer Unterseite des Verdampfers auf
peratur kleiner oder gleich der Temperatur im
Entwicklungsraum aurfheizbar ist und daB der Verdampfer
mit der Entwicklungsxammer Uber ein Verdampferrohr in
Verbindung steht und so an die Wandung der Entwicklungs-
kammer angrenzt, daf ein Warmelibergang ilber die Wandung

von der Entwicklungskammar zu dem Verdampfer mit einer

V]

Tenperaturabsenxung bis zu 5 °c von dem Entwicklungs-

raum zu dem Verdampiungsraum stattfindet. Somit wird die

Temperatur im Verdampiungsraum durch die Wirmeleitung
durch die Wandung der Entwicklungskammer hindurch einge-

stellt und es erilbrigt sich sonit, den Verdampfungsraum
mit einer eigenen Heizeinrichtung und einen hierfir er-

forderlichen Temperaturfihler und Temperaturregler mit
= 1’*

Sollwerteinstellung auszuriisten. Die Zusatzheizeinrich-

tung fiir die Sumpfzone ist so ausgelegt, dafB sie nur das
Abwidsser in der Sumpfzone aufheizt, jedoch die Tempera-
tur im Verdampfungsraum und im Entwicklungsraum nicht

beeinflunt.

In Ausgestaltungrder Erfindung flihrt das Verdampferrchr
des Verdampfers von dem Verdampfungsraum horizontal in

die Entwicklungskammer und weist auf seiner Unterseite
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einen Qurchcoshencdsn Schlitz auf. Dadurch ist sicherge-
stelli, dai das aufgeheizte Ammoniak-Wasserdampf-Gemisch
en Boden dsr Entwicklungskammer und nicht direkt

- -

zoXopiermaterial geleitet wird und dieses mit

itere Ausbiidung der Erfindung ergibt sich aus den

e
Merknalen der Anspriche 9 bis 15.

Da die Temperatur der Sumpfzone hdher als diejenige des
Verdampfungsraumes isi, erfolgt eine Ausgasung des rest-
lichen Ammoniaks aus dem Abwasser, wobel dieses Ammoniak
aus der Sumpfzore rer den Verdampfungsraum in den Ent-
wickiungsraum gelangt. Da dariiberhinaus noch der Einga-
be- und Aausgabeschlitz der Entwicklungskammer mit je

iner Abszugkxammer verbunden ist, ilber die iliberschiissi-

den sulenraum der Entwicklungskammer. Dabei wird auch
e
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rialschicht haftende Ammoniak abge-

n
v
£
Q
ct
[
3
Q
i
b ?\
(D

inen Absorptionsbehdlter eingeleitet.

o s:}‘

Durch die besonderen Dichtungen an den Stirnseiten und
-4,

pbérfléchen der Transportwalzen im Inneren der Entwick-

. -

Iungskammer und durch die unterschiedlichen Temperature
im Verdampfungsraum, der Sumpfzone und im Entwicklungs-
raum wird der Ammoniakverbrauch im Vergleich zu bekann-
ten Vorrichtungen erheblich abgesenkt. Die Verwendung
von sehr feinmaschigen Gewebebidndern aus Polyamid-Gewebe
als Leitelemente fiir das Kopiermaterial tr&gt zur Ver-

ringerung des Ammoniakgehalts auflerhalb der -Entwicklungs-

=
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kammer bei, da diese Maschen eventuelle Verunreinigungen
des Hopiermaterials auinehmen, die normalerweise zu Ver-
Kratzungen der Oberflachen der Walzen flihren und dadurch
die Dichtigkeit der Entwicklungskammer nach auBenhin

herabsetzen, so dap Ammoniakgas aus der Kammer austreten
kann. Es wird daher zugleich auch der Verbrauch an Ammo-

- : -
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bei einer undichten Entwicklungskam-
mer fir die Entwicklung mehr Ammoniak eingespeist werden

muf3 als im Falle einer dichten Entwicklungskammer.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines in der
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rgesteilten Ausflihrungsbeispiels naher er-

l3utert.

Es zeigen:

Fig. 1 im Langsschnitt die Entwicklungsvorrichtung
aus Entwicklungskammer und Verdampfer,
FPig. 2 im Querschnitt die Entwicklungsvorrichtung
nach Fig. 1, und
Fig. 3 einen Langsschnitt der Entwicklungsvorrichtung
nach Fig. 1, bei der die Entwicklungskammer
..o eine Schriagstellung und der Verdampfer eine

Senkrechtstellung einnimmt.

In den Figuren 1 und 2 ist eine Vorrichtung zur Ausibung
des erfindungsgemidBen Verfahrens dargestellt, die im
wesentlichen aus einer Entwicklungskammer 1 und einem
seitlich an dieser angebrachten Verdampfer 11, wie er in

Fig. 2 im Schnitt gezeigt ist, besteht. Das Kopiermate-
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rial tritt durch einen EZingabeschlitz 8 in die Entwick-
lungskammer 1 ein und verlant diese durch einen Ausgabe-

schlitz 8. Di

[t}

Fntwicklungskammer 1 ist durch ein ange-
triebenes Paar von Einlaufwalzen 21 und durch eine eben-
falls angetriebenes Paar von Auvslaufwalzen 3 gegen die

duflRere Atmosphire weitgehend abgeschlossen. Mit den Ein-

moszghidre zusammen, IZbenso liegen Dichtlamellen 4 an den
Auslaufwalzen 3 an unc dichten diese weitgehend gegen-
lUrer der Zulersn Atmosphare ab. Die Walzen 21 und 3 be-
stehen jeweils aus einsem Metallkern 22, der einen Belag
23 aus ammoniak- und hitzebestdndigem Silikonkautschuk
tr¥gt. Dieser Siiikonkautschuk ist bis zu 170 °C weit-
gehend ammoniaik- und wizrmefest und besitzt gegeniiber den
dr derartige Beldge, die sich

n und verhdrten, eine erheblich

ichtlamellen 4,4' bestehen bei-
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e arken Federstahl-Lamellen, die
mit Teflon oder einem Silikon-Glasfasergewebe beschich-
tet bzw. ummantelt sind. Diese derart aufgebauten Dicht-
laggllen 4 ,4' yverhindern eins Beschadigung der Walzen-
obérfléchen, die zu einer optimalen Abdichtung der Ent-
wic lungskammer 1 gegen die aufere Atmosphare kratzer-
fre1 bleiben miissen. Die nicht dargestellten stirnsei-
tiéen Walzenabdichtungen bestehen beispielsweise aus
einem kaschierten leopren-Material mit Silikon-Glas-
fasergewebe. Eine gute Abdichtung der Entwicklungskam-
mer 1 ist eine Voraussetzung flir einen geringen Ver-
brauch an Ammoniak bei der Entwicklung des Diazokopier-

materials in der erfindungsgemaBen Vorrichtung.
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In den Absaugkzmmern 10,10' wird das ilberschiissige 2am-
misch abgesaugt und in einen nicht
scrociconsbehdlter eingeleitet. Das in
dem Verdampfer 11 anfallende Restwasser wird gleichfalls
in diesen Abscrotionstendlter eingeleitet. Als Absorpti-
onsmittel kann beispielsweise Zitronensaure verwendet

warden.

Das Gehduse 20 der Entwicklungskammer 1 ist von einer

r‘I'

Heizeinrichtung aus Flattenheizkdrpern 2 umgeben. In der
Entwicklungskammer 1 ist ein Temperaturfihler 6 angecrd-
net, dar an einen Temperaturregler 17 auBerhalb der Ent-
wicklungsxammer 1 angeschlossen ist. Der Temperaturreg-
ler 17 ist mit den Pilat enheizkérpern 2 auf den Wandun-
s 20 der Entwicklungskammer verbunden.

Im Inneren der bntwicklungskammer 1 verlduft zwischen
den Einlzufwalzen 21 und den Auslaufwalzen 3 eine Leit-

tung aus Gewebebindern 5, die das von den Ein-

1 kommende Diazokopiermaterial in den Spalt

zwischen den Auslaufwalzen 3 einfihren. Jedes dieser

~

Gewebebinder 5 ist gegeniiber der horizontalen Durchlauf-
rlcgEung des Diazokopiermaterials geneigt und als ge-
scqlossene Schleife ausgebildet, die um zwei Achsen 24 24'
herungefuhrt ist und deren Enden durch eine Feder 25 mit-
einander verbunden sind. Die Feder 25 {ibt eine Zugwir-
kung auf das Gewebeband 5 aus und strafft dieses dadurch.
Als Material fiir das Gewebeband wird ein Polyamid-
Gewebe mit einer Maschenzahl von bis zu 80 Maschen pro cm

verwendet. Dieses Polyamid-Gewebe transportiert das

Diazokopiermaterial in sehr schonender Weise, ohne es zu
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zerxratzen und lagert den auf dem Kopiermaterial even-
tuell befindlichen Schnmutz in seinen Maschen ab, wo-
Gurch verhindert wird, daB derartige Schmutzteilchen
die WalzenoberflZche der Auslaufwalzen 3 zerkratzen kon-

4 Einmzelheiten des Verdampfers 11 im
Schnitt dargestelit, der Bestandteil der Entwicklungs-
st. Der Verdampfer 11 hat bevorzugt

Zyiincderform und nimnt in seinem zylindrischen Innen-
raum einen Verdringerkdrper 12 auf, der in bezug auf den
indrischen Innenraum koaxial angeordnet ist. Der
ngerkdrper 12 weist einen Abstand d von der Wan-

es Innenratms des Verdampfers 11 auf. Dieser Ab-
stand d betragt 0,5 bis 5 mm, insbesondere 1 bis 3 mm,

elli sichker, daf das durch eine Zufuhrleitung 13
strodmende Ammoniak-Wasserdampf-Gemisch bzw. eine
ssrige Ammoniakldsung einen Film auf der Zylinderober-
c des Verdriangerkdrpers 12 bilden. Dieser Film
strdmt gleichf8rmig nach unten in einen Verdampfungs-
raum b und erwdrmit sich hierbei gleichmdBig. Der Ver-
dr%ngerkérper 12 ist nahe seinem Griffstiick mit einer
§iﬁkerbung versehen, die eine O-Ring Dichtung 16 auf-
ﬁimmt, welche dichtend gegen die Wandung des Innenraums
des Verdampfers 11 anliegt. Die Unterkante des Verdri&n-
gerkdrpers 12 begrenzt den Verdampfungsraum b. Der
zylindrische Innenraum des Verdampfers 11 setzt sich
nach unten mit einer Sumpfzone ¢ fort, die an den Ver-

dampfungsraum b anschlief3it und das Abwasser bzw. Rest-

wasser, in dem noch Ammoniak geldst ist, sammelt. Von

=
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der Sumpfzone ¢ fihrt ein Wasserauslauf 15 zu dem nicht
dargestellien Abscrpticnspvehdlter, der, wie schon vor-
anstehend erwahnt wurde, mit den Absaugkammern 10,10'
verbunden ist. In Hohe des Verdampfungsraums b flhrt
herizeontal ein Verdampierrohr 7 in die Entwicklungskam-
mer. Das Verdampferrchr 7 weist auf seiner Unterseite
einen durchgehenden Schlitz 19 auf, der nach unten auf
den beheizten Beden der Entwicklungskammer zeigt. Das
aufgeheizte Ammoniak-Wasserdampf-Gemisch, das aus dem
Verdampferrohr 7 austritt, trifft auf den Boden der Ent-
wicklungsxamrer 1 auf, auf dem sich nach langerer Be-
riebsdauer ein Belag aus Kalk und scnstigen Bestand-
teilen des Wassers niederschlagen kann. Die Austritts-
richtung des Ammoniak-wWasserdampf-Gemisches bringt den
Vorteil mit sich, daB das Gemisch nicht direkt unmittel-
bar auf das Diazckopiermaterial auftrifft und dessen
Filmschicht kesch&digt und das Diazokopiermaterial mit

einem XKondensat in Gestalt eines Nebels lberzieht.

Auf der Unterseite des Verdampfers 11 ist eine Zusatz-~
heizung 14 angeordnet, die die Temperatur der Sumpfzone
c klééner cder gleich der Temperatur im Entwicklungs-
raum ‘a, jedoch hdher als die Temperatur im Verdampfungs~
rauﬁ'b halt. So wird bevorzugt durch eine Dauerheizuﬁg
mittéls der Zusatzheizung 14 die Temperatur in der
Sumpfzone c konstant gehalten, ohne daB die Temperatu-
ren im Entwicklungsraum a und im Verdampfungsraum b
durch diese Zusatzheizung 14 beeinflufit werden. Die be-~
verzugten Temperaturen sind dabei in der Sumpfzone c im

Bereich von 86° bis 90 OC, im Entwicklungsraum a von
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C und im Verdampfungsraum von 83 C bis

aperatur im Entwicklungsraum a wird mit Hil-
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fe des Temp

m

raturfihlers 6 und des Temperaturreglers 17,
der auf den gewahliten Sollwert eingestellt wird, gere-
gelt, Der Verdampfer 11 liegt an der Wandung 18 der Ent-
wicklungskammer 1 an und bezieht die Warme zur Einstel-
lung der Temperatur im Verdampfungsraum b durch Warme-
leitung durch diese Wandung 18 hindurch. Dabei sind die
Wandung 18 und der Zylinderkdrper des Verdampfers 11 der-
art dimensioniert, daf durch den Warmeiibergang durch die
Wandung 18 die Temperatur im Verdampfungsraum b bis zu

5 ¢ niedriger als im Entwicklungsraum a der Entwick-
lungskammer 1 liegt. Da die Temperatur im Verdampfungs-
rzum b niedriger als die Temperatur im Entwicklungsraum a
ist, bildet sich im letzteren auch kein Kondensat auf dem
DiazoXopiermaterial. Von Vorteil ist, daB bei dieser Art
der Temperatureinstellung nur an einer einzigen Stelle
geregelt werden muB, namlich die Heizung der Entwick-
lungskammer 1 durch den Temperaturfiilhler 6 in Verbindung
mit dem Temperatuxrregler 17. FUr die Zusatzheizung 14

ist¥ keine Regelung erforderlich, da diese im Dauerbetrieb
mittkonstanter Leistung, die zu Beginn des Entwicklungs-
véﬁgangs ermittelt und eingestellt wird, lduft. Die
héhere Temperatur in der Sumpfzone c im Vergleich zu der
Temperatur im Verdampfungsraum b treibt das im Abwasser
befindliche Restammoniak aus und fihrt dieses dem Ent-
wicklungsraum a zu, wodurch der Ausnutzungsgrad des Ammo-
niaks fir die Entwicklung erhodht wird. Durch die Zusatz-
heizung sinkt der Restammoniakgehalt im Abwasser unter

3 % und dieses wird dann iiber den Wasserauslauf 15, wie
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schon erwdhnt wurde, in den nicht dargestellten Absorp-

tionsbehdlter eingeleitet.

In Fig. 3 ist schematisch dargestellt, dafl die Entwick-
lungskammer 1 nicht horizontal angeordnet sein muB, son-
dern genauso gut schrig gestellt sein kann, falls dies
aus konstruktiven Griinden zur Anpassung an den Bahnver-
lauf des Diazckopiermaterials durch das Entwicklungsge-
rat erforderiich sein sollte. Beil einer Schriagstellung
der Entwicklungskammer 1 bleibt der Verdampfer 11 davon
uncerihrt, da er weiterhin eine senkrechte Lage ein-
nimmt uwnd nur der Austritt des Ammoniakwasserdampfge-
misches aus dem Schlitz 19 des Verdampferrohres 7 dann
schridg zum Boden der Entwicklungskammer 1 erfolgt. Der
Verdampfer 11 kann in nicht dargestellter, zweckmaBiger
Weise an der Wandung 13 befestigt werden, wobei sicher-
gestellt ist, daB der Verdampfer 11 auch beil unter-
schiedli n Positionen der Entwicklungskammer 1 stets

che i
die Senkrechtstelliung einnimmt.

Béi der prakiischen Ausibung des erfindungsgemafen Ver-
fahrens mit der voranstehend beschriebenen Vorrichtung
éprde bei einer Stundenkopierleistung von mehr als

1200 Mikrofiche eine Menge von nur 70 ml/h 25%iges
Ammoniak bensdtigt. Diese Menge kann noch durch eine ent-
sprechende "Standby"-Einrichtung auf 30 ml/h abgesenkt
werden, da diese Einrichtung nach dem Ausbleiben eines
Kopierimpulses innerhalb von 3 Min. die Pumpe abstellt,
die das Ammoniak bzw. eine entsprechende wdssrige AmmO-

niakldsung dem Verdampfer 11 iber die Zufuhrleitung 13



(8)]

10

20

25

30

0017864

HOECHS ST AKXKTIENGESELLSCHATFT
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 14 -

zuleitet. Beil einer Einschaltdauer von 8 Stunden pro

Tag kann kei der angegebenen Kopierleistung mit 6 1 Ammo-
niak 1 Monat lang gearbeitet werden. Es liegt auf der
Hand, dafB dementsprechend geriqg auch die zu absorbie-

rende Gasmenge im Aufienraum der Entwicklungskammer 1 ist.

Ein Versuchsaufbau der erfindungsgemdBen Entwicklungs-
vorrichtung weist folgende technische Daten auf:

Die Heizeinrichtung der Entwicklungskammer 1 umfaBt zwei
Plattenheizkdrper, von denen jeder eine geregelte
Leistungsaufnahme von 300 Watt besitzt bei 220 Volt Wech-
selspannung. Die Zusatzheizung 14 arbeitet mit 50 Watt
béi 220 Volt Wechselspannung. Als Temperaturfiihler 6 fin-
det ein NTC-Widerstandsregler Einsatz, der iber den Reg-
ler 17 einen Strom mit einer Stdrke bis zu 6 Amp.

regeln kann. Dle Temperaturabweichung At vom eingestell-
ten Sollwert betragt bis zu 2 °c. Es wird eip Ammoniak-
wasserdanmpfgemisch mit 15 bis 25 Gew.-% Ammoniak ver-
wendet. Hierzu wird dem Verdampfer 11 eine Ammoniakmenge
von 120 ml/h bei 15 Gew.-% Ammoniak im Ammoniakwasser-~
dampggemisch und von 70 ml/h bei 25 Gew.-% Ammoniak im
Ammogéakwasserdampfgemisch zugefihrt. Die Aufheizzeit von
Raumtémperatur bis auf 88 °c betragt 10 Min. und nach
inséésamt 15 Min. ist die Entwicklungsvorrichtung be—
triebsbereit. Die Durchlaufgeschwindigkeit des Diazoko-
piermaterials betrdgt bis zu 3,4 m/Min. Der Absorber

besteht aus 1 kg Zitronensdure auf 10 1 Wasser.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Entwickeln von Zweikomponenten-
Diazokopiermaterial mit aus einer Entwicklerflissigkeit,
insbesondere aus wassriger Ammoniakldsung durch Verdamp-
fen freiwerdendem Gas, insbesondere mit éinem Gemisch aus
Ammoniak und Wasserdampf, bei dem die Temperatur im Ent-
wicklungsraum hoher als die Eintrittstemperatur aus dem
Verdampfungsraum ist, dadurch gekennzeichnet, dap die
Temperatur in einer Sumpfzone (c) unterhalb des Verdamp-
fungsraums (b) hdher als die Temperatur im Verdampfungs-
raum (b) und kleiner oder gleich der Temperatur im Ent-~

wicklungsraum (a) gehalten wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dafs die Temperatur in der Sumpfzone (c) auf einem kon-
stanten Wert gehalten wird, ohne die Temperaturen im
Entwicklungsraum (a) und im Verdampfungsraum (b) zu be-

einflussen.

%; Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daﬁ;die Raumtemperatur im Entwicklungsraum (a) 87° bis
QQ,OC, im Verdampfungsraum 83° bis 85 ?C und in der

Sumpfzone (c) 86° bis 90 °C betrigt.
4, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daf die Temperatur im Verdampfungsraum {(b) durch Warme-

leitung aus dem Entwicklungsraum (a) eingestellt wird.

5. Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 4, bei dem das
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Diazokopiermaterial eine nach auBen abgedichtete Ent-
wicklergasatmosphire aus einem 15 bis 25 Gewichtsprozen-
te Ammoniak enthaltenden Ammoniakwasserdampfgemisch bei
atmospharischem Druck durchlduft, dadurch gekennzeich-
net, daB dem Verdamgpfungsraum (b) eine Ammoniakmenge
von 120 ml/h bis 70 ml/h zugefilhrt wird, und daB das
Ammoniakwasserdampfigemisch in eine vom Diazokopiermate-
rial wegfilhrende Richtung in den Entwicklungsraum (a)

einstromt.

6. Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daB das Ammoniakwasserdampfgemisch in
Gestalt eines Films in den Verdampfungsraum (b) gleich-
maBig eingeleitet wird, und daB vor und hinter dem Ent-
wicklungsraum (a) Ammoniak und Wasserdampf abgesaugt

werden.

7. Vorrichtung zur Durchfiilhrung des Verfahrens nach
einem oder mehreren der voranstehenden Anspriche, mit
einer Entwicklungskammer und einem iiber eine Leitung mit
dieser verbundenen Verdampfer, mit zumindest einer Heiz-
eiﬁ?ﬁchtung zum gleichmdfigen Beheizen der Entwicklungs-
kéqﬁér, wobei die Heizeinrichtung iiber einen Temperatur-
reé&er an einen in der Entwicklungskammer angeordnetenv
Temperaturflihler angeschlossen ist und der Temperatur-
regler auf einen Sollwert eingestellt ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die Sumpfzone (c) des Verdampfers (11)
unterhalb des Verdampfungsraumes (b) angeordnet ist und
von einer Zusatzheizeinrichtung (14) an der Unterseite

des Verdampfers (11) auf eine Temperatur kleiner oder
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gleich der Temperatur im Entwicklungsraum (a) aufheiz-
bar ist und daB der Verdsmpfer (11) mit der Entwick-
lungskammer (1) liber ein Verdampferrohr (7) in Verbin-
dung steht und sc an die Wandung (12) der Entwicklungs-
kammer (1) angrenzt, daB ein Wiarmeillbergang durch die
Wandung (18) von der Entwicklungskammer (1) zu dem Ver-
dampfer (11) mit einer Temperaturabsenkung bis zu 5 °c
von dem Entwicklungsraum (a) zu dem Verdampfungsraum (b)

stattfindet.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennZeich-
net, daB das Verdampferrohr (7) des Verdampfers (11) von
dem Verdampfungsraum (b) horizontal in die Entwicklungs-
kammer (1) fihrt und auf seiner Unterseite einen durch-
gehenden Schlitz (19) aufweist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daB im zylindrischen Innengaum des Verdampfers (11)
ein Verdrédngerkdrper (12) koaxial angeordnet ist, dessen
Zylinderoberfldche einen so ausreichenden Abstand (d)
von der Wandung des Innenraums besitzt, daf das durch
éipe Zufuhrleitung (13) eingeleitete Ammoniakwasserdampf-
;§emisch einen Film auf der Zylinderoberflache bildet, der

'éleichméﬁig nach unten in den Verdampfungsraum (b) strdmt.

1l0. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dap der Abstand (d) zwischen der Wandung des Innen-
raums des Verdampfers (11) und der Zylinderoberflache des
Verdréangerkorpers (12) 0,5 bis 5 mm, insbesondere

1l bis 3 mm betragt.
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11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dal der Verdriangerkorper (12) eine Einkerbung zur
Aufnahme einer O-Ring Dichtung (16) aufweist, die dich-
tend gegen die Wandung des Innenraums des Verdampfers
(11) anliegt.

12. Vorrichtung nach den Anspriichen 7 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dafB mit einem Eingabe- und Ausgabeschlitz
(8 bzw. 9) je eine Absaugkammer (10 bzw. 10') verbunden

ist,

13. Vorrichtung nach den Anspriichen 7 bis 10, mit
Dichtungen an den Stirnseiten und Oberflichen von im In-
neren der Entwicklungskammer angeordneten Walzen, dadurch
gekennzeichnet, daB die Aus- und Einlaufwalzen (3,21)
aus einem Metallkern (22) mit einem Belag {23) aus Sili-
konkautschuk bestehen und daB mit Teflon beschichtete
Dichtlamellen (4,4') an den Walzen (3,21) anliegen, die

den Entwicklungsraum (a) gegen den AuBenraum abdichten.

14, Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net,idaB von den Einlaufwalzen (21) zu den Auslaufwalzen
(3}_éewebebénder (5) flir das Hindurchleiten des Diazo- |
kopiermaterials durch den Entwicklungsraum (a) keilfdr-
mig aufeinander zulaufen, von denen jedes als geschlosse-
ne Schleife um zwel Achsen (24,24') herumgefiihrt ist und
deren Enden durch eine Feder (25) miteinander verbunden

sind.
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15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, daB die Gewebebdnder (5) aus Polyamid-Gewebe mit

einer Maschenzahl bis zu 80 Maschen pro cm bestehen.
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